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Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) 

 

DENEY SONUÇLARI 

1. Diyot Karakteristiğinin Çıkarılması 

1.1. Diyotun Doğru Polarlanması 

Tablo 1. Diyotun doğru polarlanması 

𝐼𝐷 (𝑚𝐴) 𝐸𝐷 (𝑉) 𝑅𝐷 =
𝐸𝐷
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Şekil 1. Diyotun doğru polarma karakteristik eğrisi 
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1.2. Diyotun Ters Polarlanması 

Tablo 2. Diyotun ters polarlanması 

𝐸𝐷 (𝑉) 𝐼𝐷 (𝜇𝐴) 

0  

4  

8  

12  

 

 

Şekil 2. Diyotun ters polarma karakteristik eğrisi 

• Diyot ters polarmada iken 𝜇𝐴 seviyesinde geçen akım ne akımıdır? 

 

 

• Şekil 1 ve 2’de elde edilen grafikleri yorumlayınız. 
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2. Tristör Karakteristiğinin Çıkarılması 

2.1. İleri Bloklama Testi 

Tablo 3. İleri bloklama testi 

Kaynak 

Gerilimi 

(𝑉𝐷𝐶) 

Tristör Akımı 

(𝐼𝑡ℎ𝑦) 

Tristör Üzerine Düşen 

Gerilim 

(𝐸𝑡ℎ𝑦) 
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• Elde edilen sonuçları yorumlayınız. 

 

 

 

 

2.2. Geri Bloklama Testi 

Tablo 4. Geri bloklama testi 

Kaynak 

Gerilimi 

(𝑉𝐷𝐶) 

Tristör Akımı 

(𝐼𝑡ℎ𝑦) 

Tristör Üzerine Düşen 

Gerilim 

(𝐸𝑡ℎ𝑦) 
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30   

• Elde edilen sonuçları yorumlayınız. 
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2.3. İleri İletim Testi 

Tablo 5. İleri kırılma testi 

Tristör İleri 

Kırılma Gerilimi 

(𝑉𝐵𝑂) 

Tristör Kapı 

Akımı 

(𝐼𝑔) 

 0 
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 15 

  

 30 

 

 

Şekil 3. 𝐼𝑔 − 𝑉𝐵𝑂 değişim eğrisi 

• Elde edilen sonuçları ve grafiği yorumlayınız. 
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3. MOSFET Deneyleri 

3.1. MOSFET Açılma Testi 

Tablo 6. MOSFET açılma testi 

Gate Gerilimi 
(𝑉𝐺𝑆) 

Çıkış Gerilimi 
(𝑉𝑂𝑈𝑇) 
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Şekil 4. 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 değişim eğrisi 

• Elde edilen sonuçları ve grafiği yorumlayınız. 
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3.2. MOSFET Anahtarlama Testi 

 

Şekil 5. 𝑉𝐺𝑆 ve 𝑉𝐷𝑆 gerilimleri (10 𝑉 durumu için) 

 

Şekil 6. 𝑉𝐺𝑆 ve 𝑉𝐷𝑆 gerilimleri (eşik durumu için) 

• Elde edilen grafikleri yorumlayınız. 
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4. IGBT Deneyleri 

4.1. IGBT Açılma Testi 

Tablo 7. IGBT açılma testi 

Gate Gerilimi 
(𝑉𝐺𝐸) 

Çıkış Gerilimi 
(𝑉𝑂𝑈𝑇) 

0  

2  

3  

4  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

Şekil 7. 𝑉𝐺𝐸 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 değişim eğrisi 

• Elde edilen sonuçları ve grafiği yorumlayınız. 
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3.2. IGBT Anahtarlama Testi 

 

Şekil 8. 𝑉𝐺𝐸 ve 𝑉𝐶𝐸 gerilimleri (10 𝑉 durumu için) 

 

Şekil 9. 𝑉𝐺𝐸 ve 𝑉𝐶𝐸 gerilimleri (eşik durumu için) 

• Elde edilen grafikleri yorumlayınız. 

 

 

 


